2.1.1.7.

Czterokrotne dwuwejsciowe buforowe bramki

I-NIE z otwartym kolektorem

tranzystora wyjsciowego: UCA6438N, UCY7438N

Logika dodatnia:

Y- A

Monolityczny uktad scalony  UCA6438N  lub
UCY7438N zawiera cztery dwuwejsciowe buforowe
bramki I-NIE z otwartym obwodem kolektora tran-
zystora wyjsciowego. Bramki zawarte w tych ukia-
dach réznia sie od bramek wchodzacych w skiad
uktadéw UCA6437N lub UCY7437N tym, ze za-
miast wyjsciowego uktadu przeciwsobnego zastoso-
wano tranzystor z otwartym obwodem kolektora.
Taka konfiguracja stopnia wyjsciowego umozliwia
réwnolegte taczenie wyjs¢ kilku bramek dla realizacji
funkcji tzw. iloczynu montazowego (wire — AND).
Wiaczenie rezystora zewnetrznego RL miedzy wy-
prowadzenie wyjscia bramki a szyne napiecia zasila®
nia Ucc, powoduje, ze bramki dziatajg jak uktad
spetniajacy funkcje negacji iloczynu zmiennych wejs-
ciowych.
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W stanie wysokim (1) na obu wejsciach, zlgcza
baza — emiter tranzystora 77 sg spolaryzowane za-
porowo, natomiast w Kierunku przewodzenia jest
spolaryzowane ztgcze baza — kolektor tego tranzys-
tora. W tym stanie prad ptynie od zZrédta zasilania
Ucc przez rezystor 4 kfl i ztacze baza — kolektor tran-
zystora Tl do bazy tranzystora 72, powodujac jego
nasycenie i przewodzenie z nasyceniem tranzystora
wyjsciowego T3.

Jezeli stan niski (0) wystapi na jednym tub obu wej$-
ciach, to tranzystor Tl jest w stanie przewodzenia
Z nasyceniem, co wywotuje odciecie tranzystoréw
72 73.

Wartosci rezystancji w obwodzie kolektora i emitera
tranzystora 72 oraz konstrukcja tranzystora 73 za-
pewniajg duzg warto$¢ pradu wyjsciowego w stanie



niskim (Lol = 48 mA) przy utrzymaniu tranzystora ~ Uklady UCAG6438N i UCY7438N sg produkowne
wyjsciowego w stanie nasycenia (Uoir < 0,4 V). w obwodach plastykowych A49B(CE70).

Wartosci dopuszczalne parametréw

Parametry Wartos¢
. Jednostki
Nazwa Symbol min max
Napiecie zasilajace Uce 7
Napiecie wejsciowe u, 55 \Y
Napiecie wyjsciowel* Uo 55 \Y
Ujemny prad wejsciowy -1, 12 mA
Zakres temperatury przechowywania *ste -55 125 °C
Napiecie przytozone do wyjicia w stanie wysokim
Parametry statyczne
(Jezeli nie podano inaczej — w petnym zakresie temperatury otoczenia)
Parametry Warto$¢ S Uktad
e . . !
Sym- . ST Warunki pomiaru pomia-
Nazwa gol min typ* max 2 % rowy
Napiecie wejsciowe w stanie u,L 0,8 \Y
niskim
Napiecie wejsciowe w stanie Uin 2 \% G
wysokim
Ujemne napiecie wejsciowe -u, 1,5 \Y Ucc =475V [,= -12 mA
/.,,» = 25°C
Prad wejsciowy w stanie ni- I,L -1,6 mA Ucc= 52V U =04V C
skim
- . 40 [iA Ucc=525V; U =24V
Prad wejsciowy w stanie wy- ItH D
Ki .
soxim 1 mA  Ucc =525 Ui= 55V
Napigcie wyjsciowe w stanie Uol 0,2 0,4 \Y, lot =48 mA Ucc = 4,75V
niskim
A
Prad wyjéciowy w stanie ni- lol. 48 MA U1 <04V U =2V
skim
Prad wyjéciowy w stanie wy- loB 250 [iIA Ucc =475V U, =08V H
sokim uo =55V
Prad zasilania  niskim IccL 34 54 u=5Vv _
w stanie wysokim IcCH 5 9 mA U=o0V Uee =525 v F

Wartoéci typowe podane sa przy UcC - 3 V, tmb - 23°C



Zalecane warunki pracy
Parametry

Nazwa

Napiecie zasilania
Prad wyjsciowy w stanie niskim
Obcigzenie wnoszone przez wejscie

UCAG6438N
Zakres temperatury oto-

czenia UCY7438N

Parametry dynamiczne przy UG = 5 V, t,,, = 25°C

Parametry
Nazwa Symbol
Czas propagacji sygnatu do stanu tm
niskiego na wyjsciu
Czas propagacji sygnatu do stanu tyt-H

wysokiego na wyjsciu

2.1.1.8.
tora wyjsciowego

Buforowe bramki I-NIE z otwartym obwodem ko-
lektora tranzystora wyjsciowego sa przeznaczone do
zastosowania w urzadzeniach lub systemach cyfro-
wych, w ktdrych istnieje potrzeba realizacji funkcji
tzw. logiki montazu (zwarte 1) i jednocze$nie wystepu-
je konieczno$¢ sterowania duzych obciazen rzeczy-
wistych lub pojemnosciowych. Przyktadem zastoso-
wania bramek [-NIE z otwartym kolektorem jest
realizacja funkcji I-LUB-NIE (rys. 2.31). Maksy-

Logika dodatnia Y=A-B+C-0

Rys. 2.31. Schemat uktadu realizujacego funkcje
I-LUB-NIE

typ

14

Wartos¢
. Jednostki
Symbol min nom max
Ucc 475 50 525 Vv
lol 48 mA
1 s.0.l.
-40 85
tmmb °C
0 70
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max stki pomiaru rowy
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Typowe zastosowania buforowych bramek I-NIE z otwartym kolektorem tranzys-

malng i minimalng warto$¢ rezystancji RLdla bramek
buforowych mozna obliczy¢ z zaleznosci podanych
w punkcie 2.1.1.2. dla bramek podstawowych serii
standardowej. Poniewaz warto$ci parametrow wcho-
dzacych w sktad powyzszej zaleznosci sg jednakowe
dla bramek podstawowych i buforowych z otwartym
kolektorem, wiec przy okreslaniu wartosci R Lnt«dla
bramek buforowych mozna korzysta¢ z tabeli po-
danej w punkcie 2.1.1.2.

Dla fragmentu sieci logicznej przedstawionej na rys.
2.32 minimalna warto$¢ rezystancji RL wynosi:

Ucc-U o 1 5-04 M
[ loLmn-N ItL  0,048- 0,0048 [A]
= 106,50

Dla bramek buforowych z otwartym kolektorem
64/7438N, mozna przyjaé najblizsza katalogowq



warto$¢ rezystora RLm),, = 110Q, podczas gdy dla
identycznego uktadu bramek podstawowych mini-
malna warto$¢ rezy icji obcigzajagcej wynosi:
Rtmla = 4100.

Jezeli wiec w uktadach realizujacych funkcje zwarte |
sterowane sg obcigzenia wigksze niz maksymalne
dopuszczalne dla bramek podstawowych lub wyma-
gany jest krotki czas propagacji przy istnieniu ob-
cigzen pojemnosciowych, to nalezy stosowaé bufo-
rowe bramki I-NIE z otwartym obwodem kolektora
— 64/7438 N.

Poza tym buforowe bramki I-NIE z otwartym ob-
wodem kolektora moga by¢ stosowane do sterowania
biernych elementéw wykonawczych, takich jak:
diody Swiecace, zardwki, przekazniki i inne, dla kté-
rych napiecie zasilania jest nie wieksze niz 5 V.

I'lOLmax — 48 mA
0o . =2z££ uOlmax g »m= n ~ 110n,
KLmm  loLmax-N-IIL 0,048-0,0048 w —" u*“

Rys. 2.32. Rozptyw pradéw w przyktadowym
fragmencie sieci logicznej w stanie niskim na
wyjsciach bramek z otwartym obwodem kolektora



